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Geometria em Matéria Condensada: Aplicações à Física de Semicondutores
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RESUMO

A geometria diferencial tem se tornado uma ferramenta poderosa no campo da física de semicondutores 
de  baixa  dimensionalidade,  permitindo  aplicações  importantes  de  sistemas  bidimensionais  curvos  em 
sistemas  nanoeletromecânicos,  como  sensores,  por  exemplo.  Além  do  mais,  a  habilidade  de  fabricar  
dispositivos quânticos usando substratos flexíveis cresce com o entendimento do papel desempenhado pela 
geometria em determinadas propriedades elétricas desses sistemas.  O presente trabalho teve como foco a 
investigação,  com o auxilio da geometria diferencial e da mecânica quântica, de como a geometria pode 
induzir fenômenos físicos relevantes em um gás de elétrons bidimensional (2DEG).  Escolhemos superfícies  
com deformações Gaussianas afim de analisar como é o comportamento do 2DEG na presença do potencial 
geométrico induzido por este tipo de geometria, ou seja, avaliamos a formação de estados ligados ou de 
espalhamanto. 
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